12. Основные параметры биполярного транзистора.

Электрические параметры.

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при 
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Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при 
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Модуль коэффициента передачи тока при f=100 МГц, 
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Емкость коллекторного перехода при 
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Емкость эмиттерного перехода при 
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Обратный ток коллектора при 
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Обратный ток коллектор – эмиттер при 
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Предельные эксплутационные данные.

Постоянное напряжение коллектор – эмиттер при 
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Постоянное напряжение база – эмиттер при ------------------------------------- 4 В
Постоянный ток коллектора:

                                                   при Т=298 К ----------------- 10 мА 

                                                   при Т=358 К ----------------- 5 мА
Импульсный ток коллектора при 
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Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 

                                                   при Т=228 - 298 К ----------------- 1 мВт 

                                                   при Т=358 К ------------------------ 5 мВт

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора 
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Температура окружающей среды ------------------------------------От 228 до 358 К
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора в мВт при Т=298 – 358 К определяется по формуле: 
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Рис 12-1 Входные                                                        

 характеристики           
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Рис 12-3 Зависимость статического коэффициента передачи тока от напряжения коллектор-эмиттер
Рис 12-2 Зависимость обратного тока коллектора от температуры
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 Рис 12-4 Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера
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